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Metoda syntezy hydrotermalne;

* Proces wymaga
wysokich cisnien
zaleznosc
rozpuszczalnosci
od cisnienia
otrzymywanie
Krysztatow kwarcu
na skale
przemystowg




Silnie nagrzana
dolna czesc
autoklawu

wedrowka
nasyconego
roztworu ku
gorze

materiat osadza
sie na zarodku

powrot roztworu
na dno




Wzrost Epitaksjalny

» Epitaksjg — nazywamy prawidtowe narastanie
Krysztatow jednej substancji na scianie krysztatu
drugiego zwigzku.

Otrzymywanie cienkich warstw epitaksjalnych

mozna prowadzicC: z roztworu — przez napylanie
par w prozni lub przez osadzanie elektrolityczne.

W taki sam sposob otrzymac mozna cienkie
ptytki potprzewodnikowe, ale mozna naktadac w
ten sam sposob na siebie szereg roznych
warstw o zaprojektowanych wiasciwosciach
elektrycznych i o kontrolowanej ilosci defektow.




Hodowanie z fazy statej

Oparte na zjawisku dyfuzji substancji w
probkach poddanych uprzednio deformac;i

czesc ziaren tworzacych wyjsciowg probke
polikrystaliczng rosnie kosztem innych

wzrost zachodzi w wysokiej temperaturze

otrzymuje sie gtdwnie monokrysztaty metali(w
postaci drutu lub ptytek)




Mierzgca prawie 1,5 metra dtugosci i 20 cm Srednicy
bryta krzemu jest jednym gigantycznym krysztatem.




Tworzenie Procesora

Flasek  Hodowanie" monokrysztatiw Ciecie prets Budowa staktury procesora
- pret Srednicy 20,3 cm {8 cali) kwarcowego na |, wafle" (okodo 20 warstw):
jednoczesnie powstaje okedo 160
procesordw Pentium MK

Ciecie ,wafla" Pakowanie procesora otowy procesor
na posiciegiing procesony - laczenie struktury z ndzkami



*Jego sercem jest monokrysztat krzemu, na ktory
naniesiono technikg fotolitografii szereg warstw
potprzewodnikowych.

*Tworzg one siec od kilku do kilkudziesieciu milionow
tranzystorow.

*Potgczenia wykonane sg z metalu (aluminium, miedz).




Zegar Kwarcowy

* rodzaj zegara, w ktorym do odmierzania czasu
wykorzystuje sie drgajacy krysztat kwarcu.

Do Tego celu wykorzystuje sie dzielnik zmniejsza
czestotliwosc o potowe, by w rezultacie - po
pietnastu podziatach - otrzymac jeden impuls na

sekunde.




Ciekte Krysztaty

Wyswietlacze
LCD




» Ciekte krysztaty sg zazwyczaj
jednorodnymi, organicznymi cieczami,
ktore w obszarze temperatur miedzy fazg
ciekltg a fazg statg, majg wyjatkowe

wtasciwosci. Stan ciektokrystaliczny
wystepuje w charakterystycznym dla danej
substancji zakresie temperatur (typowy

jest przedziat
-5... + 55°C),




Warstwy wyswietlacza LCD

Przedm polarvzator
Filtr barony

Przedme podloze szklane
Elektroda

Warstwa onentacyina
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Przytozenie pola
elektrycznego do ciektego
Krysztatu powoduje
odwracalng zmiane
uporzgdkowania molekut

+
Swiatto przechodzace

przez ciekte krysztaty
. Pbodaza za utozeniem
<4 molekut ciektego krysztatu

Wyswietlacz!

Slxicrs Cll=limiyy




PIKSELE

Jeden piksel (petny) sktada sie z trzech sub-pikseli w
kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim.
Kazdy sub-piksel sterowany jest przez jeden

tranzystor.




NIEBIESKI LASER




* 12 grudnia 2001 r. polscy naukowcy z Centrum
Badan Wysokocisnieniowych Polskie] Akademii Nauk
w Warszawie zaprezentowali publicznie niebieski
laser potprzewodnikowy

Opracowana w Centrum Badan \Wysokocisnieniowych
PAN technologia uzyskiwania pojedynczych
krysztatow azotku galu wykorzystuje bardzo wysokie
cisnienie, podobnie jak przy

produkcji sztucznych
diamentow. Takie

monokrysztaty sg f_ é.. .
podstawa struktury lasera 1‘.'

emitujgcego niebieskie
swiatto.




LASER RUBINOWY




* Role aktywng a laserze rubinowym spetniajg
tylko jony chromu. Monokrysztat sztucznego
rubinu szlifowany jest do postaci cylindra o
srednicy 5 mm | dtugosci 5 do 10 cm, ktorego
podstawy sg polerowane ptasko, rownolegle do
siebie. Jedna z tych powierzchni jest pokryta

warstwg odbijajgcg o blisko stuprocentowym
wspotczynniku odbicia, druga ma odbicie okoto
50%. Tak przygotowany krysztat umieszczony
jest w lampie btyskowe,.
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Swiatto stop!

* Naukowcy dokonali kolejnego odkrycia
przyblizajgcego epoke komputerow
kwantowych. Australijskim uczonym
zatrzymali promien Swiatta na czas
dtuzszy niz sekunda.

To podstawa do stworzenia kwantowych
uktadow pamieci - uktadow zdolnych
przechowac | dostarczy¢ kwantowych
stanow swiatta




Pamiec OUM

- OUM
Nazwa pamieci OUM to skrot od Ovonic Unified Memory
- technologii licencjonowanej (od firmy Energy
Conversion Devices) i rozwijanej przez firme Ovonyx we
wspotpracy m.in. z Intelem. OUM to w zasadzie nic
innego jak krgzek CD-RW zamkniety w kostce. Do
produkciji takiej pamieci stosuje sie stopy pierwiastkow
rudotworczych o duzej zdolnosci przechodzenia z fazy
krystalicznej (regularnej, uporzgdkowanej) w
anamorficzng (nieuporzgdkowang) i odwrotnie




Obszar zapisu danych

Materiat zmiennofazowy

Faza krystaliczna

e

Zrédio ciepta

Elektroda do pomiaru
rezystancji




Krzem | optoelektryka

* Inzynierowie | naukowcy borykali sie bowiem z
olbrzymimi trudnosciami zwigzanymi z
bezposrednig (na jednej ptytce krzemowej)
iIntegracjg elementow optoelektronicznych w
strukturach uktadow elektronicznych. Sukces
takiego zespolenia nie tylko zmniejszytby koszty
produkcji kosci fotoelektronicznych, ale przede
wszystkim przyspieszytby transmisje |
przeksztatcanie sygnatow elektrycznych na
optyczne i odwrotnie.







Budowa krzemowego lasera | wzmacniacza sygnatu
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